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Реферат:
1. Встановлено закономірності комбінованого впливу типу та параметрів поляризованої світлової хвилі, що
задовольняє умовам домішкового поглинання, величини напруженості електричного поля та процесів
довготривалої спінової релаксації на ступінь спінової поляризації електронів у напівмагнітних
напівпровідниках з глибоким домішковим рівнем. Показано, що у стаціонарному просторово-неоднорідному
стані при слабих електричних полях максимальне значення ступеня спінової поляризації зонних електронів
досягається при співрозмірних з дифузійною довжиною неосновних носіїв товщинах. Виявлено, що
прикладання, окрім лівополяризованого світла, гріючого носії заряду електричного поля може суттєво
збільшити ступінь спінової поляризації зонних електронів.



2. We determined the combined influence regularities of type and parameters of the polarized light wave
corresponding to the impurity absorption, the magnitude of electric field and processes of long-term spin
relaxation on electron spin polarization degree in the diluted magnetic semiconductors with deep impurity level. It
was shown that in the stationary space-inhomogeneous state under week electric fields the maximum spin
polarization degree for the band electrons can be achieved for device thickness comparable to the diffusion length
of the minority carriers. It was found that the application of carrier warming electric field in addition to left-hand
polarized light can significantly increase spin polarization degree for the band electrons.
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